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Telefunken

Transistor BCY59

Datasheet

BCY 58 - BCY 59

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren
Anwendungen: Allgemeain und NF-Verstirker

Besondere Merkmala:
@ Verlustleistung 1 W
& In Gruppen sortiert

& ® BCY 59 auch als  Gitebestatigtes
Bauslamant” nach: VG 95 288 lieferbar

& Komplementdr zu BCY 78, BCY 79

Haam

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sparrspannung

Kollektorstrom

Basisstrom

Gasamtvarlustieistung

Teasa = 45°C

Spairschichtlemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
Sparrschicht-Gehause

Tm;

RII-.JA

HI"JL’

Kollektor mit Gehéduse verbunden

BCY 58
az
a3z

Mormgehause

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5 g

BCY 58
45
45
T
200 mA
50 mA
W
200 "C
=65...4+200 “C
Max.

450 KW
150 KW
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BCY 58 - BCY 59

Statische Kenngrifen Min. Typ. Max.
Tame = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststram

U = 32V BCY 58 logs ' 10 nA
Upe = 45V BCY 59 Ices g 10 ni
Tame ™= 160°C, Ugp =32 V BCY 58 logs ! 10 i
Upp = 45V BCY 50 lege ™’ 10 ph
Tamp = 100 °C,
Uep =32V, Upg =02V BCY 58 legy ! 20 ph
Upp = 45V, Uge = 0.2V BCY 59 legw 20 ph
Emitterreststrom
UEB - 5 rFBr:, 10 ni
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
le =2 mA BCY 58 Uinmyceo ! az W
BCY 59 Uiricen | 45 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fg =1 pA Usprpesn 7 W
Kollektor-Sattigungsspannung
lo=10mA, Iz =025 mA [TT— 100 as0 my
=100 mA, g =25 mA Uepaat 700 mi
Basis-Satligungsspannung
lo= 10 mA, Iy = 0.25 mA [T 06 o7 085 W
o= 100 mA, Iz =25 mA TR 0.75 09 1.2 0
Basis-Emitter-Spannung
Use =5V, lz= 10pA U 500 Ll
Upg=5W.lc= 2mA Uge 550 600 TO0 mv
rUep =08V, lg= 10 mA Ups 100 my
Ueg = 5 V. Iz = 100 maA Ugg " 750 v
- - t
' AQL = 0.85% "AQL=25% " F--u.m,:p-u:ims
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BCY 58 - BCY 59

Min. Typ. Max.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ueg =5V, lp = 10 pA Gruppe: Vil heg T8
Vil [ 20 145
(14 e 40 220
X hyg 100 200
Ueg=5V.ic=2 mA Gruppe: VI heg ™ 120 170 220
Vil hee ™ 180 250 310
X [ 250 a50 460
X heg ! 380 500 &30
Leg = 1%, Iz =10 mA Gruppe: VIl heg a0 190
Vil e 120 260 400
1% heg 160 380 630
X heg 240 550 1000
Upg = 1%, iz =100 mA  Gruppe: VIl heg 40
L] (1] heg ™ 45
1% heg " &0
X teg &0
Dynamische Kenngrifien
Tnml: =25°C
Transitfrequenz
Upg =5V, Iz = 10 méA, =100 MHz fr 125 250 MHz
Kollektor-Basis-Hapazitat
Ugg = 10V, f = MHz Cesg as (3 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg =05V, I =1 MHz Cena 8 15 pF
Rauschmab
Upg = 5V, I = 200 pA, Rg = 2 ki,
f=1kHz, Af = 200 Hz E 2 ] dB

T AGL=065% —'% - 0.01,t,= 0.3 ms
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BCY 58 - BCY 59

Vierpal KenngroBen Min. Typ. Max,
Emitterschaltung

Vg = 5W Je =2 mA, f= 1 kHZ, Ty = 25°C

KurzschluB-Eingangswiderstand Gruppe: VIl Fig 27 k{1
vl Mia 16 k0
1 M 4.5 [
X Mg 75 kO
Leerlauf-Spannungsrickwirkung Gruppa: Vil L™ 15-10
Vi hy, 2-10"
X e 2 - 10
% By 310
KurzschluB-Stromverstirkung  Gruppe: Vil Fiyg 125 200 250
Vil By 176 260 350
% (i 250 330 500
X Firg 350 520 700
Leerlauf-Ausgangsbeitwert Gruppe: Vil Noe 18 30 ps
Vi Mes 24 50 ps
X Mes a0 1] ps
X os 50 100 ps
Schaltzeiten

le = 10 mb, fp1 = ~lga = 1 MA, Ty ™= 26°C
Einschaltzelt fon 2! 150 ns
Ausschaltzeit et = 800 ns
le =100 mA, lg; = =lgz = 10 MmA, Tymp = 25°C

Einschalizeit Lan 150 ns
Ausschaltzeit Lot 800 g
Aig® 50 0 av g aov

LI ERE 0

T FLL | . LS EITEIT R

b I L p— ]_ i L LA e LT

N P
e 54 [I E vharan J-
o
LLIEE J— J-.

Medschaltung flir: Ty, Lo

# gishe MeBschaltung

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BCY59 Datasheet
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BCY 58 - BCY 59
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